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ВНИМАНИЕ: КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

Уважаемые авторы!

Редколлегия журнала извещает, что в 2020 году в журнале возобновляется

рубрика
”
Краткие сообщения“ с ускоренным порядком публикации статей

с целью закрепления приоритета научной и технической информации. Объем

краткого сообщения составляет не более восьми печатных страниц (через
полтора интервала, включая аннотацию на русском и английском языках, список

литературы и подрисуночные подписи) и не более трех рисунков.
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